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¡ 電子デバイス
MSM7512B
1200bps FSKモデム ITU-T V.23

n 概要
MSM7512BはFSK変調方式モデム用のLSIでITU-T V.23に準拠したモデムを構成することができま

す。低速のモデム、音響カプラモデムの広い応用分野に適し、テレコントロールシステムやホームセ
キュリティシステムなど広い分野で適用することができます。

n 特長
l ITU-T V.23に準拠（データ伝送レート：0～1200bps FSK半2重）
l ITU-T V.23バックワード送信機能内蔵
lNRTS信号（2765Hz）除去フィルタ内蔵
l 3～5V単一電源
l低消費電力 動作時： 25mW（Typ）

パワーダウン時：100mW（Max）
l抵抗ハイブリッド構成回路内蔵（600W直接駆動可能）
lALB（アナログループバック）テストモード内蔵
l 3.579545MHzクリスタル用発振回路内蔵
lデジタル入出力：TTLコンパチブル
lパッケージ：
16ピンプラスチックDIP （DIP16-P-300-2.54）（製品名：MSM7512BRS）
24ピンプラスチックSOP （SOP24-P-430-1.27-K）（製品名：MSM7512BGS-K）

l別冊でアプリケーションノートを準備しております。

J2A0014-16-92

作成：1998年 1月
前回作成：1996年 9月
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n ブロック図
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n 端子接続（上面図）
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n 端子機能説明
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説　　明�

＋3～5Vの電源端子です。�

アナログ受信信号入力端子です。�

アナログ送信信号入力端子です。�

外部アナログ信号入力端子です。未使用時には開放して下さい。�

0Vのグランド端子です。�

3.579545MHzのクリスタルを接続して下さい。外部クロックを使用する場合�

は100pFのキャパシタを介してX2端子に入力しX1端子は開放して下さい。�

3.579545MHzのクロック出力端子です。�

受信データ出力端子です。（マーク："1"、スペース："0"）�

CDオフ時（CD＝"1"）はマークが出力されます。�
FSK信号及びアンサトーンのキャリア検出出力端子です。�

（OFF："1"、ON："0"）�

送信データ入力端子です。（マーク："1"、スペース："0"）�

FSK信号及びアンサトーンの送信キャリア制御用入力端子です。�

（OFF："1"、ON："0"）�

LSI内部のテスト端子です。開放にして下さい。�

動作モード選択用入力端子です。表1を参照して下さい。�

送信キャリア出力レベル設定用入力端子です。�

（－10dBm："1"、－4dBm："0"）�
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*表示の入力端子はLSI内部でプルアップされています。
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n 絶対最大定格

項　　目�

電源電圧�

入力電圧�

保存温度�

条　　件�

Ta＝25℃�

GNDに対して�

―�

定格値�

－0.3～7

－0.3～VDD＋0.3

－55～150

単位�

V

V

℃�

記号�

VDD
VIN
Tstg

n 推奨動作条件

項　　目�

電源電圧�

動作温度範囲�

VDDバイパス容量�

記号�

VDD
Top
fCLK
CVDD
―�

条　　件�

―�

Min.

＋2.7

－40

－0.1

10

―�

Typ.

―�

―�

―�

―�

3.579545

Max.

＋5.5

85

＋0.1

―�

―�

単位�

V

℃�

％�

mF
MHz

―�

3.579545MHzに対して�

VDD～GND間�

―�

入力クロック周波数偏差�

発振周波数�

周波数偏差� ―� －100 ―� 100 ppm＋25℃±5℃�

温度特性� ―� －50 ―� ＋50 ppm－40～85℃において�

等価直列抵抗� ―� ―� ―� 50 W―�

製作負荷容量� ―� ―� 16 ―� pF―�

ク
リ
ス
タ
ル�

n 電気的特性
l直流及びデジタルインタフェース特性

項　　目�

電源電流�

入力電圧�

入力リーク電流�

出力電圧�

記号�

IDD
ISS
VIL
VIH
IIL
IIH
VOL
VOH

条　　件�

動作時�

パワーダウン、入力端子オープン�

―�

―�

VI＝0V

VI＝5V

IOL＝1.6mA

IOH＝－0.4mA

Min.

―�

―�

0.0

2.2

－80

－10

0.0

2.4

Typ.

5.0

5.0

―�

―�

―�

―�

0.2

―�

Max.

10.0

20.0

0.8

VDD
10

10

0.4

VDD

単位�

mA

mA
V

V

mA
mA
V

V

（VDD＝＋2.7V～5.5V, Top＝－40～85℃）�
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l交流特性
◇出力特性（AO）

項　　目�

FSKキャリア周波数�

FSKキャリア、アンサ�
トーン送出レベル�

アナログ外部入力�
送出レベル�

記号�

fDM
fDS
fBM
fBS
VAO1
VAO2
VEA1
VEA2

条　　件�

データ送信チャネル�
XD＝"1"

Min.

1296

2096

386

446

－6

－12

－2

－8

Typ.

1300

2100

390

450

－4

－10

0

－6

Max.

1304

2104

394

454

－2

－8

2

－4

単位�

Hz

Hz

Hz

Hz

dBm

dBm

dB

dB

（VDD＝＋2.7V～5.5V, Top＝－40～85℃）�

出力オフセット電圧� VOFF VDD/2電位に対して� －150 ―� ＋150 mV

出力負荷抵抗� RAO ―� 600 ―� ―� W

信号レベル相対値� VAOD マーク信号－スペース信号� －2 0 2 dB

―� ―� P－20 dB

不要送出レベル� VSPS 基本波Pに対して� ―� ―� P－40 dB

―� ―� P－60 dB

XD＝"0"

バックワードチャネル�
XD＝"1"

XD＝"0"

AO端子�
AOG＝"0"

AOG＝"1"

AO端子－EAI端子�
AOG＝"0"

AOG＝"1"

4kHz～8kHz

8kHz～12kHz

12kHz～�

*0dbm＝0.775Vrms

◇入力特性（AI, EAI）

図1　キャリア検出時間

*0dbm＝0.775Vrms

項　　目�

キャリア検出レベル�

記号�

VON
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条　　件�

FSKキャリア、�
1：1パターン�
AI端子�

OFF→ON
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―�

－48

5
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―�

―�
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―�

20
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単位�

dBm

dBm

ms

ms

キャリア検出ヒステリシス�VHYS VON→VOFF ―� 2 ―� dB

―� 10 ―� MW
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20 ―� ―� kW

ON→OFF

図1

受信信号レベル� VAI FSKキャリア、AI端子� ―� ―� －6 dBm

符号バイアス歪� DBS 1200bps、1：1パターン� －10 ―� ＋10 ％�
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n 動作説明
l動作モード

表1　動作モード設定表
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図2　FSK送信モ－ドイメ－ジ
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n 応用回路例
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l送出レベル、検出レベル外部調整例
送出レベル又は検出レベルを変化させたい場合は下図の回路を参照して外部回路で調節して下さ

い。
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回線送出レベル ：VAOL＝VAO*（R2/R1）
IC入力レベル ：VAI＝VAIL*（R4/R3）
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（単位：mm）�

n パッケージ寸法図

DIP16-P-300-2.54

パッケージ材質�

リードフレーム材質�

端子処理方法・材質�

半田メッキ厚�

パッケージ質量（g）�

エポキシ樹脂�

42アロイ�

半田メッキ�

5μm以上�

0.99 TYP.
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表面実装型パッケージ実装上のご注意
　SOP、QFP、TSOP、TQFP、LQFP、SOJ、QFJ（PLCC）、SHP、BGA等は表面実装型パッケージであ
り、リフロー実装時の熱や保管時のパッケージの吸湿量等に大変影響を受けやすいパッケージです。
　したがって、リフロー実装の実施を検討される際には、その製品名、パッケージ名、ピン数、パッケー
ジコード及び希望されている実装条件（リフロー方法、温度、回数）、保管条件などを弊社担当営業ま
で必ずお問い合わせください。

（単位：mm）�

SOP24-P-430-1.27-K

パッケージ材質�

リードフレーム材質�

端子処理方法・材質�

半田メッキ厚�

パッケージ質量（g）�

エポキシ樹脂�

42アロイ�

半田メッキ�

5μm以上�

0.58 TYP.


